
ON4402H-0G: Mosfet RF Gain 0



Descripción

Nombre: MOSFET RF GAIN 0 Referencia: ON4402H-0G

Voltajes Máx: 
Vgate-source:20V.
Vdrain-source:110V

Corriente drain: 9A
Ganancia: 0 (cero)

Marca: PHILIPS Empaque: .28 4L STUD Precio por: Unidad Ficha Técnica: ON4402H-0G

Información del producto

Descripción: MOSFET RF GAIN 0 (cero). Marca: PHILIPS. Referencia: ON4402H-0G

Precio: $277.766 IVA INCLUIDO

SKU: 9-11-36

Categorías: RF TRANSISTORES Y MOSFETS, SEMICONDUCTORES

Etiquetas: 0090011000036, 9-11-36, datasheet, MOSFET RF GAIN 0, ON4402H-0G, PHILIPS,
pinout, RF TRANSISTORES Y MOSFETS, SEMICONDUCTORES, SMDVisita
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